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1. o) Ti Sropopég LTEEEYOLY LETAED TOL TEPLBEANOVTOS PLOLXOV oyedLaop.od VLSI xow touv Te-
OLBAAAOVTOG GUUPBOALXOD OYESLAGUOD NAEXTPOVLXWDY XUXAWUETLY; B) XN oyxedioon CMOS - VLSI
UTTAPYEL CUUUETPLO LETOED TwV 3V0 YPNOLLOTIOLOVUEV®Y TOTTWY TPAV{LOTOP WS TTPOG TOV YWEO TTOL
xoTaAopPavouy; Av LTTEEYOLY SLOPOPES TTOD OYELAOVTOL;

2. o) Kabuotépnom petddoong - mod opeidetor xor mwg avtipetwriletor; B) Ti emttoyyd-
VOUUE UE TNV EAXYLOTOTOINON TWVY OLOOTATEWY EVOG OAOXANPWUEVOL XUXAWUaTOS ; H eAorytotomol-
N0 TV SLUOTACEWY ovTLThETOL OTNY EAXYLOTOTIOLNON TNG XATOVAALOXOUEVNS LoyVog; Tt ouvémetleg
vTTaEYoLY oTNY xouoTépPnon peTtddoog;

3. Not yiver @uotxdg oyediaopdg TOANG e texvoroyioe CMOS v omtolo vau txavoTtoLel ™) Aoyixm
ouvvéptnon Z = /(A*B).

4. T{ eld0ovg TPOTOTTOLNOELS TIPETEL YO YLVOUY GTO XVOXAWWUO TOL oYNUATOS 1 oTe o elvot Su-
VOUTY] N XOTOOXEVY] TOL GE OAOXANOWMUEYY LOOOTN;

5. Na mpoadioptatiody to mAnbog xow o TiTog Twv dratdewy MOS Tov @uotxold oyedLtoopod Tov

XOUADPATOG TOL TYNUOTOS 2 xofdg xow M TLbovy Asttovpyior Tov.

Atdpxeto eEgtaong: 2h.
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